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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в X Всероссийской научно–технической конференции 

молодых ученых «Перспективы создания и применения конденсированных 

высокоэнергетических материалов», посвященной 95–летнему юбилею академика Геннадия 

Викторовича Саковича и 25–летию института, которая будет проведена 8 – 11 сентября 2026 года в 

г. Бийске. 

Конференция позволит обогатить новыми знаниями область науки, связанную с созданием, 

применением и исследованием свойств конденсированных высокоэнергетических материалов, а 

также смежные направления исследований в области химических и технических наук. В рамках 

конференции предусмотрены пленарные и секционные доклады. 

 

 

Программный комитет конференции: 

Председатель – Сакович Г.В. – академик РАН, профессор, научный руководитель ИПХЭТ СО 

РАН; 

Сопредседатель – Сысолятин С.В. – чл.–корр. РАН, директор ИПХЭТ СО РАН; 

Заместитель председателя – Титов С.С. – к.т.н., зам. директора по научной работе ИПХЭТ 

СО РАН; 

Ученый секретарь конференции – Суханова А.Г. – к.х.н., ученый секретарь ИПХЭТ СО РАН. 

 

 

Организационный комитет конференции: 

Гаенко О.И. – младший научный сотрудник ИПХЭТ СО РАН, председатель СМУиС; 

Пивоварова Е.В. – младший научный сотрудник ИПХЭТ СО РАН, зам. председателя СМУиС; 

Букреев И.Б. – младший научный сотрудник ИПХЭТ СО РАН, зам. председателя СМУиС; 

Строкова С.В. – младший научный сотрудник ИПХЭТ СО РАН; 

Козлов В.А. – младший научный сотрудник ИПХЭТ СО РАН; 

Балахнина М.В. – младший научный сотрудник ИПХЭТ СО РАН; 

Жуков Е.Е. – младший научный сотрудник ИПХЭТ СО РАН; 

Крупнова И.А. – младший научный сотрудник ИПХЭТ СО РАН; 

Дмитриевский А.С. – старший системный администратор ИПХЭТ СО РАН. 
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Направления конференции 

 Методы синтеза и фундаментальные основы технологии получения высокоэнергетических 

соединений; 

 Исследование физико–химических и взрывчатых свойств высокоэнергетических материалов; 

 Разработка перспективных конструкций и устройств на основе высокоэнергетических 

материалов; 

 Оборудование для получения и переработки высокоэнергетических материалов; 

 Приборы и методы для дистанционного обнаружения высокоэнергетических материалов; 

 Исследование процессов применения энергии высокоэнергетических материалов; 

 Разработки для обеспечения обороны и безопасности страны; 

 Разработка развития технологий двойного назначения в области химии и медицины. 

 Специальная секция по направлениям работ конференции с материалами, составляющими 

сведения государственной тайны. 

 

Условия участия в конференции 
В работе конференции могут принять участие студенты, аспиранты, молодые ученые до 40 

лет включительно. 

Регистрация участников конференции проводится в электронной форме по следующей 

ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69770b4c95add58edbb45e8d/ 

 Для участия в специальной секции необходимо при себе иметь справку о форме допуска, 

подписанную руководителем режимно-секретного подразделения, а также предписание о 

выполнении задания, подписанное руководителем организации. Предписание необходимо 

оформлять на участие в конференции в ИПХЭТ СО РАН. 

Информация о программе конференции и правилах оформления тезисов докладов будет 

дополнительно размещена на web–сайте ИПХЭТ СО РАН – http://www.ipcet.ru/index.php/konferentsii  

 

Правила подачи тезисов доклада  
1. Объем тезисов не должен превышать 2–х страниц текста. Пример оформления тезисов 

указан в приложении.  

2. Для открытых докладов необходимо приложить экспертное заключение о возможности 

опубликования их в открытой печати.  

3. Подача пакета документов для открытых материалов (тезисы, экспертное заключение) 

осуществляется при регистрации участников через электронную форму. 

4. Тезисы доклада на специальную секцию следует направлять в установленном порядке в 

адрес ИПХЭТ СО РАН.  

5. Тезисы не рецензируются, ответственность за содержание несёт автор. 

6. Сборник открытых тезисов будет опубликован к началу конференции.  

7. Сборник материалов специальной секции будет опубликован в соответствии с 

установленным порядком. 

 

Публикации статей 
В рамках конференции предусмотрена возможность публикации полных статей в 

специальном выпуске журнала «Южно-Сибирский научный вестник». Журнал входит в Перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК (Белый список, уровень 3). 

Выпуск журнала со статьями участников будет сформирован после окончания 

конференции. Ориентировочные сроки публикации будут сообщены авторам дополнительно.  

Условия публикации: 

1. Статья должна быть оформлена согласно правилам журнала: https://s-sibsb.ru/for-authors . 

2. К статье необходимо приложить экспертное заключение о возможности опубликования в 

открытой печати.  

3. Полный пакет документов (статья, экспертное заключение) необходимо направить в 

оргкомитет конференции на электронную почту: conf_biysk2026@mail.ru Тема письма: 

«Статья_ЮСНВ». 

Публикация статьи не является обязательным условием участия в конференции. Вы можете 

выступить с тезисами, не подавая полную статью. 

По вопросам публикации материалов обращайтесь по электронной почте: 

conf_biysk2026@mail.ru (в теме письма указывать «Публикация_конференция»). 

Организационный взнос 
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http://www.ipcet.ru/index.php/konferentsii
https://s-sibsb.ru/for-authors
mailto:conf_biysk2026@mail.ru


Оргвзнос установлен в размере 8000 рублей за одного участника, для аспирантов и 

студентов – 6000 рублей, заочное участие – 3000 рублей. Организационный взнос включает расходы 

на организацию конференции, подготовку и издание материалов конференции. 

Оплата оргвзноса принимается до 01 августа 2026 года и производится безналичным 

расчетом путем заключения договора (http://www.ipcet.ru/index.php/konferentsii). 

Для оплаты оргвзносов обращаться по электронной почте conf_biysk2026@mail.ru , в 

теме письма указывать «Оргвзнос_конференция». 
 

Размещение участников конференции 
Научные мероприятия конференции будут организованы на базе Института проблем химико–

энергетических технологий СО РАН, проживание участников будет организовано в гостинице 

«Северо–восток» по адресу: 659322, г. Бийск Алтайского края, ул. Радищева, 20/1 (тел./факс: 

(3854) 31–01–80).  

Стоимость проживания в оргвзнос не входит.  

По вопросам бронирования номеров обращаться по электронной почте: 

conf_biysk2026@mail.ru 

Ключевые даты 
Регистрация участников с подачей тезисов – с 02.03.2026 до 31.07.2026  

Подача материалов для публикации статьи – до 31.08.2026 

Оплата оргвзноса – до 01.08.2026 

Открытие конференции – 08.09.2026 

Рабочие заседания конференции – 08.09.2026 – 10.09.2026 

Закрытие конференции, выезд на турбазу – 10.09.2026 – 11.09.2026  

 

Просьба, по возможности, заранее сообщить дату Вашего приезда. 

 

Вопросы, связанные с оформлением документов, официальных приглашений, направляйте в 

Оргкомитет по электронной почте: conf_biysk2026@mail.ru. Просим указывать тему письма. 

Адреса для переписки и контактные телефоны 
ул. Социалистическая, 1, г. Бийск, Алтайский край, 659322 (с пометкой в ИПХЭТ СО РАН)  

e–mail: admin@ipcet.ru, ipcet@mail.ru  

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением конференции, просим 

обращаться в организационный комитет: 

– председатель Совета молодых ученых и специалистов ИПХЭТ СО РАН Гаенко Ольга 

Ильинична. Тел.: (3854) 30–58–47, 8–983–174–21–06, e–mail: conf_biysk2026@mail.ru 

 

Мероприятия 
По окончании работы конференции планируется экскурсия по горному Алтаю с ночевкой на 

базе отдыха. Стоимость проживания на базе отдыха в оргвзнос не включается.  

Более подробная информация будет в третьем информационном письме. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

И.И. Иванов1, П.П. Петров2 

1Институт проблем химико–энергетических технологий (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск 
2Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова»),  

г. Бийск 

 

Объем тезисов не должен превышать 2–х страниц текста. Тезисы должны быть 

оформлены согласно ГОСТ 7.32–2017 [1]. 

Параметры файлов, подготовленных в редакторе Microsoft Word (формат doc., docx.):  

1. Поля: левое – 25 мм, правое, верхнее и нижнее по 15 мм. 

2. Шрифт основного текста: Times New Roman, размер (кегль) 12 pt. 

3. Межстрочный интервал: Одинарный. 

4. Абзацный отступ (красная строка): 1,25 см. 

5. Выравнивание: по ширине страницы. 

6. Рисунки и таблицы: Нумеруются и подписываются. Подпись под рисунком 

(Рисунок 1 – Название), над таблицей (Таблица 1 – Название). На все иллюстрации должны 

быть ссылки в тексте. 

7. Название тезисов – шрифт полужирный, размером 12 пт, заглавными буквами с 

выравниванием по центру страницы.  

8. Инициалы и фамилии авторов указываются во второй строке, в третьей – название 

организации, город, область (край). 

Оформление библиографического списка выполнено в соответствии ГОСТ Р 7.0.100–

2018 [3]. 

В тексте не допускаются излишние подробности, неточные формулировки, 

неправильные построения предложений, искажающие понимание материала. Тезисы доклада 

должны быть тщательно отредактированы. 
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